
ucT-Schaltkreise 

CMOS-S| chaltkreise der Logikbaureihe U 74 HCT 00 DK sind dureh folgende Eigensehaf- 

ten gokcnn‘ficiflilne!
: 

Kompatibilität zur internationalen CMOS-Baureihe 74 HCT 00, 

Anschluß-  und Funktionskompatibilität zur internationalen LS-TTL-Baureihe 74 LS 00, 

sahfillg'oschwindigkeit ähnlich der internationalen LS-TTL-Baureihe, 

Im Frequenzbereich bis elwa 5 MHz geringere Leistungsaufnahme der Schaltkreise ge- 

genüber Schaltkreisen der LS-TTL-Baureihe, damit erhebliche Senkung des Aufwandes 

für die Realisierung von Stromversorgungseinheiten. Die geringere Leistungsaufnahme 

bildet die Vorausseizung für die Realisierung poriabler, batteriegespeister, komfortab- 

ler Geräte und ermöglicht eine höhere Packungsdichte auf Leiterkarten und damit ein 

geringeres Gehäusevolumen, 

Die höhere Störsicherheit ermöglicht die Realisierung störsicherer Schaltungskonzepte 

und die Vergrößerung der Anwenderbreite von Logikschaltkreisen, 

. Die Übereinstimmung in Anschlußfolge und Funktion sowie eine ähnliehe Schaltge- 

schwindigkeit ermöglicht den Austausch mit Schaltkreisen der LS-TTL-Baureihe 74 LS 00, 

Grenzwerte 

Betriebsspannung UCC = -0,5 ... 7,0 V 

Eingangsspannung U| = -0,5 ... 0,5 V 

Ausgangsspannung U0 =-0,5 ... 0,5 V 

Eingangsdiodenstrom ]lm| < 20 mA 

Ausgangsdiodenstrom “OK' < 20 mA 

Ausgangsstrom für \lo| < 25 mA 
Standardausgänge 

Ausgangsstrom für ilol < 35 mA 

Buffer-Tristate-Ausgänge 

Betriebsstrom für IS mit eaa iaunl< 50 mA 
Standardausgängen CC”"GND 

Betriebsstrom für IS mit |'(:C ’II(;NDIS 70 mA 
Buffer-Tristate-Ausgänge 

Gesamtverlustleistung P < 350 mW 
(DIP-Gehäuse) 
T_ = -40 ... 70 °C 

a 
Gesamtverlustleistung Pt +< 250 mW 
(DIP-Gehäuse) 9 
T_ = 85 °C 

a 

Lagertemperaturbereich T, = -40 ... 85 °C



Betriebsbedingungen 

Betriebsspannung UCC = 4,5 5,5 V 

Eingangsspannung (1 < 15 ms) U, 1,5 Ua +1,5 V 

(t < 15 ms) U['UND-U‚E UC(‘ +0,5 V 

Eingangsspannung H U„| <2V 

Eingangsspannung L UIL <0,8 V 

Betriebstemperaturbereich "u =-40 . 85 °C 

Anstiegs- und Abfallzeit lL[-i'llll. < 500 n8 

der Eingangsimpulse an 
Eingängen ohne Schmitt- 
Trigger-Charakteristik Haltezeiten 

U 74 HCT 74 DK LIID < Fns 
Taktfrequenzen e m t “ 

U 74 HCT 74, 175 DK i'c < 20 MHIZ U 74 HCT E)l;;„}].ii('f4‚ HD S 5ns 

U 74 HCT 374, 534 DK f < 18 MHz \ 

e U 74 HCT 192, 193 DK 1yn < Ons 

Taktimpulsbreiten Setzzeiten 

U 74 HCT 74, 175 DK "CL’ICH < 25ns U 74 HC'I‘;;14‚ 1;]324‚ [1„93 tS]J < 25n 

U 74 HCT 192, 193, 1("I ‚l(_‚„ < 31 ns ’ \ 
534 DK O U 74 HCT 175 DK In < 20n 

U 74 HCT 374 DK "(tlf‘(‚‘li < 28 ns 

Zählfrequenzen 
U 74 HCT 192, 193 DK rCU‘rCD < 16 MHz 

Statische Kennwerte 

Ausgangsspannung H U0H = 4,4 V Statische Stromaufnahme 
J = 4,5 = = _ Unc 5 4,5 V, -Agy * 20 94 U =5,5 W 

Ausgangsspannung H U = 3,84 V N 
(U(‘C =4,5 V, o * 4 mA) [3 für Gatter-IS ICC = 20 pA 

für IS mit Standard-Ausgängen für Flip-Flop 100 — = 40 ık 
für MSI-IS i["U = 80 pA 

Ausgangsspannung H UOH = 3,84 V / 

(UCC > 4,5 V, -oy * 6 mA} 

für IS mit Bus-Treiber-Ausgängen . 
Reststrom der Tristate-Ausgänge 

Ausgangsspannung L UUI = 0,1 V im hochohmigen Zustand sowie 
(UC(‘ = 4,5 V, |0[ = 20 yA) ‘ der Ein-/Ausgänge im Zustand 

“ 5 Eingabe 
Ausgangsspannung‘ L U(Ji = 0,33 V 1 I, |=5 pA 
ar “ 4 ZH UZE S HE [L{_TC 4,5 V, IOL = 4 mA) H*"ZL 

für IS mit Standard- Ausgängen 

Ausgangsspannung L UUI = 0,33 V 
= 4,5 V = 6 U(‘.C 4,5 V, IOL 6 mA) 

für IS mit Bus-Treiber-Ausgängen


